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摘要(译)

本发明涉及一种画素结构及其驱动方法。画素结构包括储存电容、数据
开关晶体管、扰动开关晶体管、驱动晶体管、显示开关晶体管与有机发
光二极管。数据开关晶体管可依据扫描讯号提供数据讯号至储存电容的
第一端。当数据开关晶体管截止时，扰动开关晶体管可提供扰动讯号至
储存电容的第一端。驱动晶体管的第一端与闸极分别耦接定电压与储存
电容的第二端。显示开关晶体管的第一端与第二端分别耦接驱动晶体管
的第二端与有机发光二极管的阳极。如此一来，可提升画素结构的寿
命。
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